










































专利名称(译) 用于边缘场切换模式液晶显示装置的阵列基板及其制造方法
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KIM WON DOO
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IPC分类号 G02F1/1343 H01L29/66 G02F1/1362 H01L27/12
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审查员(译) 常，CHARLES

优先权 1020120127997 2012-11-13 KR

其他公开文献 US20140132875A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于液晶显示（LCD）器件的阵列基板包括公共线和栅极线。阵列基板
包括第一，第二和第三钝化层以及薄膜晶体管（TFT）。第二钝化层包
括分别对应于漏电极和公共线的第一和第二孔。第二钝化层上的公共电
极包括对应于TFT的第一开口和第二孔中的第二开口。穿过第三和第一
钝化层的漏极接触孔暴露漏电极。穿过第三钝化层的第一公共接触孔暴
露第二孔中的公共电极。穿过第三和第一钝化层的第二公共接触孔暴露
公共线，并且像素电极包括第三开口和将公共电极连接到第三钝化层上
的公共线的连接图案。
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